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TSA9N90M N-канальный МОП-транзистор

N-канальный МОП-транзистор.

Это мощный МОП-транзистор изготовленный с использованием усовершенствованной
технологии Truesemi с плоской полосой DMOS. Эта передовая технология была специально
разработана для минимизации сопротивления в включенном состоянии, обеспечения
превосходные характеристики переключения и выдерживания импульсов высокой энергии в
лавинном и коммутационном режимах. Эти устройства хорошо подходят для
высокоэффективных импульсных источников питания, активной коррекции коэффициента
мощности на основе полумостовой топологии.

Схема:

Характеристики:
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Входящее напряжение: 900 V
Сила тока: 9 A
Рассеиваемая мощность: 130 W
Рабочая температура: от -55 ℃ до +150 ℃

Производитель Truesemi


